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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN LA
ESCALA DE CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA, CONVOCADA POR LA RESOLUCION
400/38449/2021 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA ( B.O.E. n° 312 de 29.12.21).

TRIBUNAL CALIFICADOR (n°1)

CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO FASE OPOSICION

SISTEMAS AERONAUTICOS
CUPO ACCESO GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION APTO /NO APTO
FHRHT AL 3** II_L(B_QII;I |\'|A\AI\\IDRES' 28 APTA

1209 gl\giggoMARTlNEZ, 30 APTO

B | P R, =

25 | FAMRES FERANDE? =

¥»**4591** | SOLANO GARCIA-TENORIO,

SEGISMUNDO NO PRESENTADO

INGENIERIA OPTICA PARA INSTRUMENTACION ESPACIAL
CUPO ACCESO GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION APTO / NO APTO

**0506** | ALVAREZ TRUJILLO,

LUIS ALONSO 30 APTO
**0692"* | ESCRIBANO LAHERA.

U 34 APTO
**7624* | GONZALEZ GUERRERO

BARTOLOME, MIGUEL 36 APTO
8728 | VALVERDE GUIJARRO, 2 PTO

ANGEL LUIS

INGENIERIA OPTICA PARA INSTRUMENTACION ESPACIAL
CUPO RESERVA DISCAPACIDAD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION APTO /NO APTO

***7241** | MERINO PEREZ,

DANIEL 20 APTO

Correo electronico: CARRETERA DE AJALVIR KM 4
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

Telf.:

Fax :



Los aspirantes que han resultado APTOS, quedan convocados para la realizacion del tercer ejercicio, oral y
escrito, de la fase oposicion el dia 4 de julio de 2022, a las 9:30 horas en la Sala Hall del Edificio de

Direccion, HO1 de las instalaciones del INTA en Torrejon de Ardoz, Madrid.
Los criterios de valoracion del tercer ejercicio seran los siguientes:
v" Traduccién inglés-espafiol: 35 %

v" Traduccién espafiol-inglés: 35 %
v' Parte oral: 30 %

Torrejon de Ardoz, 29 de Junio de 2022

Ubicacion:
Torrejéon de
: Ardoz
TRIBUNAL CALIFICADOR.
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